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  我们从密度泛函理论出发聚焦于真实材料的新奇物理性质。借助第一性原理计算方法开展新型量子材料的搜寻、拓扑材料

和低维量子材料的物性研究、调制与功能化，此外也致力于发展新理论计算方法来揭示和理解新颖的物理现象。
E-mail: hxfu91@gmail.com
Google Scholar主页: https://scholar.google.com/citations?user=TUAAzuwAAAAJ&hl=zh-CN
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